附件1：

表1  2016年第一批半导体材料国标项目计划

	序号
	计划编号
	项目名称
	标准性质
	制修订
	代替标准号
	采标

情况
	完成时间
	技术归口单位
	主要起草单位

	任务来源：《国家标准委关于下达2015年第三批国家标准制修订计划的通知》 （国标委综合[2015]73号， 2015年12月7日）

	1 
	20153656-T-469
	硅多晶真空区熔基硼检验方法
	推荐
	修订
	GB/T 4060-2007
	　
	2017
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会
	峨嵋半导体材料研究所

	2 
	20153657-T-469
	硅多晶气氛区熔基磷检验方法
	推荐
	修订
	GB/T 4059-2007　
	　
	2017
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会
	峨嵋半导体材料研究所

	表2  2016年第一批国标外文版翻译出版计划

	序号
	项目编号
	标准/计划
项目编号
	项目名称
	语种
	完成
时间
	技术归口单位
	组织/翻译承担单位

	任务来源：《国家标准委关于下达2015年国家标准外文版翻译出版计划的通知》（国标委综合[2016]3号，2016年1月6日）

	1
	W20150088
	20141879-T-469
	太阳能级多晶硅
	英语
	2018
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会
	洛阳中硅高科技有限公司

	2
	W20150089
	20140955-T-610
	区熔锗锭
	英语
	2018
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

	3
	W20150090
	GB/T 23522-2009
	再生锗原料
	英语
	2017
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

	4
	W20150091
	20140933-T-610
	高纯二氧化锗
	英语
	2018
	全国有色金属标准化技术委员会
	南京中锗科技有限责任公司

	5
	W20150092
	GB/T 5238-2009
	锗单晶和锗单晶片
	英语
	2017
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会
	南京中锗科技有限责任公司

	6
	W20150093
	20140939-T-610
	还原锗锭
	英语
	2018
	全国有色金属标准化技术委员会
	南京中锗科技有限责任公司


